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“拓扑量子材料新体系的预测 ”

姚裕贵教授

中国科学院物理研究所

摘要

拓扑绝缘体材料同时具有普通绝缘体的体能带结构和金属性质的表面能带结构，是一

 

类新型的量子材料，在自旋电子学和量子计算领域有着广泛的应用前景。基于能带和

 

拓扑理论，我发展了第一性原理计算方法，用于设计和预测拓扑绝缘体。这个报告将

 

介绍我在此领域的相关工作，主要包括（1）2维Z2拓扑绝缘体（silicene）;（2）3维Z2

 

拓扑绝缘体（half‐Heusler；Chalcopyrite; 

 

kesterite）;（3）量子反常霍尔拓扑绝缘体

 

（Magnetic adatom

 

adsorbed Graphene）。
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